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12 Si-npn-Transistoren

EVP 11,00 M




Inhalt: 12 Stiick Si-npn-Transistoren

fiir hahere Sperrspannungen
Kennzeichnung: TV
Daten der Transistoren:
Icso = 100 nA bei Ugs = 100V
lex < 5mA bei Uggg = 100V, Rge = 1 kOhm
20 beiUge = 10V,Ic =5mA
Ugneso= 4V beile = 10pA
Pyt = 1,2 W bei 25°C Umgebungstemperatur
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Telefon 50, Thomas-Mann-Strate 2, Neuhaus am Rennweg, DDR - 6420
el 1259-EV211-54106.88
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